Yariiletken Elemanlarin ve Diizenlerin Modellenmesi
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Bir NMOS tranzistorun Vg esik gerilimini, KP x (W/L) egim parametresini ve y govde etkisi
faktoriinii nasil  Olgebileceginizi arastirmz. Ilgili bagmtilar1 yazarak bu 6Slciimleri
gerceklestirebileceginizi gosteriniz. ( 1. Diizey MOS modelinden yararlanabilirsiniz)



